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DISCIPLINA 
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- 

40h 00 

EMENTA 

● Unidade I – Evolução de Microeletrônica a Microssistemas: Apresentação do Centro de Componentes Semicondutores; 

Evolução da microeletrônica; Os dispositivos eletrônicos e sua evolução; História da Microeletrônica no Brasil; Introdução 

a Microssistemas. 

● Unidade II - Dinâmica de Elétrons e Buracos em Semicondutores: Corrente de condução; Movimento em campo 

magnético, efeito Hall; Corrente de difusão; Injeção de portadores; Difusão com recombinação. 

● Unidade III - Introdução do Processo de Micro Fabricação em Vídeo: A evolução dos processos dos chips; Processos 

de micro fabricação atuais. 

● Unidade IV - Fabricação de componentes Convencionais: Dispositivos semicondutores: Diodos. Transistores; Materiais 

e dispositivos optoeletrônicos; Outros materiais importantes para eletrônico. 

● Unidade V - Estrutura de Dispositivos Semicondutores: Obtenção de camadas semicondutoras dopadas; Tecnologia 

planar de fabricação de dispositivos; Metalização e diagrama defases; Exemplos de estruturas de dispositivos; Exemplo 

de integração de Processo: nMOS. 

● Unidade VI - Projeto de Processos e Dispositivos: Apresentação; Ferramentas utilizadas. 

OBJETIVO GERAL 

● Apresentar e identificar os diversos processos envolvidos na microeletrônica, a função dos principais componentes, as 

operações significativas e as principais características. Para a fabricação de dispositivos eletrônicos 

● Objetivos específicos são: A evolução de microeletrônica a microssistemas; A corrente nos semicondutores; A fabricação 

de componentes convencionais; O processo de fabricação dos dispositivos semicondutores; estudar no site de fabricação 

do CCS da Unicamp; E apresentar as ferramentas utilizadas nos projetos dos dispositivos. 
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